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卓越大学院プログラム　主査：学外を含むプログラム担当者

���������	
����	���	�����������	����	����	������������������	����
�	���������������	����	���������� �����	���

未来エレクトロニクス創成加速
　　協働大学院プログラム

未来エレクトロニクスの創成に向けて
卓越した能力を持つDIIが協働し、 

「30年要したプロダクトイノベーションを10年で！」

国際共同研究企画書作成・発表プロダクト開発計画作成・発表ビジネスプラン作成・発表

海外研究インターンシップ長期企業インターンシップ多機関インターンシップ

独創性と
洞察力

起業コンテストへの挑戦 企業との共同研究・開発を実施 国際研究機関との共同研究を実施
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DII協働プロジェクト
ビジネスプランの
プレゼンテーション

企業からの技術
課題への解決策提示

技術発展のための
工学的課題の提示
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1年次

革新的プロダクトによる
社会価値創出を
着想・企画する人材

社会課題を理解し
高い洞察力に基づき

解決策を提案する独創的な研究者

シーズからプロダクトを見通し
技術課題を解決し
完遂する人材

名古屋大学　大学院工学研究科
 未来エレクトロニクス集積研究センター

世界第一線の教育研究実績と豊富な研究インフラ

GaN研究コンソーシアム
国研・企業・海外研究機関等

多様な視点からの国際的メンター陣
強固な連携

創造性と
技術展開力

幅広い見識に基づく
先見性と企画力

短期海外インターンシップによる国際性・チャレンジマインド体得

社会課題発見ワークショップ / プロダクト開発実習 / DII 基礎・専門科目

（機関名：名古屋大学　　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：未来エレクトロニクス創成加速DII協働大学院プログラム）
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バリュー化
（社会価値創出）

DII協働プロジェクト

産学官金が連携した評価指導、
メンターリング、起業支援、
ファンドレイジング

全学の教員・学生を巻き込む
協力体制

特色
世界をリードする
エレクトロニクス研究実績
青色LED、プラズマプロセス等

世界最高レベルの研究インフラ
基礎から製品・システムレベルまでを
一貫して研究する「未来エレクトロニクス
集積研究センター（CIRFE）」

自由闊達な風土が生む卓越した
教育研究者群

卓越性優位性
産業界からの強い要望と
バックアップ
GaN研究コンソーシアム（47企業、3国立
研究開発法人、20大学）と一体になった
教育システム

世界の各機関とのネットワーク
ベンチャーや金融関連を含む民間企業、
政策・行政機関、研究開発機関、大学等との
連携による教育

内製化を目指す将来検討委員会設置
専攻の壁を打破する本プログラムの教育シ
ステムの完全内製化 　　の3者協働による

イノベーション加速

program

未来エレクトロニクス

30年を10年に GaN研究開始から
青色LED普及まで

30年
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未来エレクトロニクス創成加速
　　協働大学院プログラム

（機関名：名古屋大学　　ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名称：未来エレクトロニクス創成加速DII協働大学院プログラム）
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